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COMPOSANTS ELECTRONIQUES

DE QUALITE CONTROLEE UTE C 86-612/189
Conformément a 1a CECC 50 000 3e EDITION ‘ Novembre 1985
(NF C 86-010)
1~ DESCRIPTION MECANIQUE SPECIFICATION PARTICULIERE POUR:
TRANSISTORS BIPOLAIRES
Référence d'encombrement 2N 3439
CEl 191-2B4AC 4C 2 N 3440
(JEDEC: TO-39)
Référence frangaise : TO-39/F-59 INFORMATIONS POUR LA COMMANDE :

Sortie reliée au boitier : Collecteur

Marquage : voir paragraphe 6 de ce document Voir paragraphe 7 de ce document.

. 2 — BREVE DESCRIPTION

Matériau semiconducteur : Silicium

Polarisé . NPN

Matériau du boitier : Métal

Application : Amplification
basse fréquence

Puissance : Température
ambiante

3 — NIVEAUX D'ASSURANCE DE QUALITE

F
Séquences de sélection : A, B, C, D {voir page 9)

4 — VALEURS LIMITES (Systeme des limites absolues)

Ces valeurs s'appliquent sur la plage des températures de fonctionnement sauf indication contraire.

PARAGRAPHE VALEUR
. CECC 50 002 PARAMETRES SYMBOLE UNITE
NF C 86612 min max
4.1 Températures ambiantes de fonctionnement Tamb — 65 + 200 T
4.2 Températures de stockage Tstg — 65 + 200 T
43 Tension continue maximale collecteur-base Veeo
2 N 3439 450 \
2 N 3440 300 \
44 Tension continue maximale collecteur-émetteur VcEo
2 N 3439 350 \
2 N 3440 250 v
4.5 Tension continue maximale émetteur-base VEBO 7 A
4.6 Courant continu maximal de collecteur Ic 1 A
4.7.1 Dissipation totale maximale de puissance en
fonction de la température
8 Tamb =25 T (yoir paragraphe 9) Prot ! W
3 Tease =25 C Piot 5 w
Se reporter & la liste des produits homologués CECC 00 200* en vigueur pour connaitre les fabricants dont les composants
conformes 2 cette spécification particuliére sont homologués.
. * Se reporter également au RCQ frangais : UTE C 00-191.
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5. — CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES : Voir paragraphe 8 de ce document pour les exigences de contrdle (groupes

M 1974499 0036834 T93 W

AetC).
PARAGRAPHE VALEUR
CECC50002 | MESURE Caractéristiques et conditions 3 Ty =25 € SYMBOLE UNITE
NF C 86612 sauf indication contraire min max
5.1/56.2 A2b | Valeur statique du rapport de transfert direct du courant | hayg(y)
lc=20mA Vgeg=10V* 40 160
5.3.2 A4 Rapport de transfert & h21E(3)
lc=2mA Vee=10V* 2 N 3439 30-
5.4 A4 Fréquence de transition & fr
Veg=10V Ilg=10mA f = 5MHz 15 MHz
5.6 A2b | Courant collecteur-émetteur & Iceo(1)
Vce =300V 2 N 3439 20 MA
Vce =200V 2 N 3440 20 HA
5.6 - Courant résiduel collecteur-émetteur ICEX (1}
Vce=450V Vgeg=15V 2 N 3439 500 HA ‘
Vce=300V Vgeg=15V 2 N 3440 500 WA
56 A2b | Courant résiduel collecteur base & lceo(1)
Veceo =360V 2 N 3439 20 HA
Veeo =250V 2 N 3440 20 MA
5.7 Courant résiduel collecteur-base a IcBO{(2)
Vcgo =360 V 2 N 3439 100 LA
C2b | Vggo =250V 2 N 3440 100 HA
Tamb= 125 °C
58 A3 Courant résiduel émetteur-base a lego
VeEpo=6V 20 pA
5.9 A3 Tension base-émetteur & VBE
lc =60mA Ig=4 mA* 1,3 Y
A2b | Tension collecteur-émetteur VecE(sat)
ic=50mA Ig=4mA" 05 Vv
5.10 C2a Rapport de transfert direct en émetteur commun et en
petits signaux ha1e
Vce=10V ic=56mA f=1kHz 25
5.12 C2a | Capacité de sortie en base commune & Ca2pb
Veg=10V Ig=0 f=1MHz 10 pF
- Capacité d’entrée & Ciib
VEg=5V f=1MHz 75 pF
- Résistance thermigque jonction boftier Rth (j-case) 35 K/W
5.15 - Résistance thermique jonction-ambiante Rth{j-amb) 175 K/w
A3 Tension de maintien collecteur-émetteur VGCEO(sus)
lc=50mA L=25mH 2 N 3439 350 \'
2 N 3440 250 \Y/
" Mesures en impulsions :t, =300us ; 8§ < 2%
Note : Les caractéristiqgues non mesurées sont données pour information
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6. — MARQUAGE : Chaque transistor porte le marquage suivant :

— identification du fabricant ;
— numéro de modéle : 2 N 3439 ou 2 N 3440 ;

— date codée.

7. — INFORMATIONS POUR LA COMMANDE :

Les informations minimales suivantes sont nécessaires pour commander un dispositif :
— huméro de modeéle : 2 N 3439 ou 2 N 3440 ;
— référence CECC de la spécification particuliére avec numéro d’édition et/ou date ;
‘ — niveau d'assurance de Qualité et si nécessaire séquence de sélection définie en Annexe VI de la CECC 50 000 ;
— toute autre particularité :

Exemple : 2 N 3439 selon CECC 50 002-189,2¢me édition, niveau F, séquence de sélection B.

8. — CONDITIONS D’ESSAIS ET EXIGENCES DE CONTROLE (pages 4 a7)

Dans cette partie les numéros de paragraphes donnés en référence se rapportent & la CECC 50 000 (NF
C 86-010) sauf indication contraire.
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